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Proposition de stage

Traitement Thermique Ultra-Vide pour la génération
de graphéne a une interface

Description du stage :

Dans notre laboratoire nous générons des films de graphene (TLG) par implantation d’ions
dans une matrice métallique (Ni, Cu) suivie d’une diffusion a la surface ou a une interface par
traitements thermique ou traitements par laser [1-4]. La diffusion a I’ interface entre la matrice
métallique et un substrat transparent (MgO(111), Al203 (111a), quartz, verre, etc...) présente de
nombreux avantages: ces substrats peuvent étre utilisés comme supports d’électrodes
transparentes ou de capteurs; la croissance de films métalliques non rugueux, et méme
monocristallins dans le cas de supports mononocristallins, a pu étre obtenue; ces substrats
n’absorbent pas le carbone et/ou ont une réactivité limitée avec le carbone ; surtout ce procédé
évite I'étape de transfert du film de graphene, opération délicate encore mal controlée aujourd’hui a
une grande échelle. Nous avons montré que par une implantation profonde proche de l'interface,
suivie d’'un traitement thermique a des températures modérées il était possible de générer une
couche de carbone homogéne [5].

Le but de ce stage est de réaliser une étude systématique de traitements thermiques réalisés
dans une enceinte ultra-vide ou la pression et la composition sont controlés. Les films de carbone a
I'interface seront étudiés par Raman confocal et, apres dissolution de la matrice métallique, par
Raman classique
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